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스크린 인쇄 기반 고밀도 전계방출 전극 형성 및 특성 분석
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탄소나노튜브 를 전계 에미터로 이용한 응용분야로는 전계방출 디스플레이 전(CNT) (FED),
계방출 램프 튜브 등이 있다 그 중에서 은 스크린 인쇄 방법을 이용하여 간단(FEL), X-ray . FEL
하고 대면적으로 제작될 수 있을 뿐만 아니라 차세대 로서 고밀도의 로컬 디밍, LCD BLU (local

을 쉽게 구현할 수 있는 장점을 가진다dimming) .
본 연구에서는 의 고밀도 로컬 디밍을 구현하기 위해 구조의FEL MIM(metal-insulator-metal)
층 전극 구조를 개발하였다 층 전극 구조에 사용되는 절연막은 캐소드 버스 전극 층 과2 . 2 (1 )
에미터 전극 층 이 접촉되는 영역을 제외한 모든 부분에서 전기적 절연을 만족시켜야 한다(2 ) .
스크린 인쇄된 막의 소성 과정 중에서 각 전극에 사용되는 소재가 절연막으로 침투하여 절연
성이 저하되는 현상이 발생되는데 이는 절연막의 두께와 소성 온도에 크게 의존한다 본 연구, .
에서는 절연막의 두께와 소성 온도 에미터 전극의 소성 온도에 따른 절연 특성의 변화를 실험,
하였다 실험 결과를 바탕으로 절연막의 두께 및 소성 에미터 전극의 소성 조건을 최적화함. , ,
으로써 고밀도의 전계방출 전극을 형성할 수 있음을 확인하였다.




